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Układ UL 111 Uff zawiera dwa tranzystory połączone w u-
kładzie wzmaoniaoza różnicowego i trzy tranzystory* 
Przeznaczony jest do zastosowań ogólnyoh. 

Parametry dopuszczalne 
/ t a mb +25°C/ 

U L 1 1 1 I N * 
ULA 6111N 

Para różnicowa 
i trzy tranzystory 

Obudowa CE 70 

Oznaczenie Nazwa Jedn* Wartość 
Oznaczenie Nazwa Jedn* min max 

P41 Moo tracona «r kolektorze 
/jednego tranzystora/ 

mW 300 

P4 Mcc tracona r całym układzie mW - 750 

UCB Napięcie koleKtor-emiter UCB UL 1111H 
- ULA 6111Ń 

V 15 
25 

UCB 
• \ 

Hapięcie kolektor-baza UCB 
• \ 

UL 1111N 
ULA 6111N 

V 20 
30 

UC3 Napięcie kolektor-podłoźe UC3 UL 1111N 
ULA 6111N 

V 20 
30 

UBB Napięcie emiter-baza ' V 5 

V 
Prąd kolektora /jednego 
tranzystora/ 

mA 50 

tstg Temperatura przechowy-
wania -

UL 11111ff + 125 
ULA 6111N C -55 +125 

*a»b Temperatura pracy UL 1111N -25 +70 *a»b 
ULA 61111* C -40 +65 

Układ wyprowadzeń 

( u r n lisi nn [isi m m 

3 

' li) Ul UJ D UJ UJ liJ 

Pod lat* 

17 



Parametry charakterystyczne 
/ . • 

/ " W -

Oznaozenie • * _ • Nazwa v Jedn. Wartośó Warunki poiciaru Oznaozenie • * _ • Nazwa v Jedn. 
min typ max UWagi 

^/BR/CBO Napięcie przebioia 
kolektor-enriter ^ 

UL 1111N 
V 15 26 • V 

IQ«1 mA; I^.0 A 

^/BR/CBO 

ULA 6111N V 25 30 IQ«1 mA; I^.0 A 
U/BR/CBO Napięcie przebioia 

kolektor-baza 
^ UL 1.111N 

V 
20 65 Ic«10 pAj Ie»0A 

U/BR/CBO 

ULA 6111N V 30 65 Ic«10 pAj Ie»0A 
U/BR/CS Napięcie przebioia 

kolektor.-podłoźe 
UL 1111N 

V 
20 65 

Ics-10 pi 

U/BR/CS 

ULA 6111* V 30 65 Ics-10 pi 
U/BR/EBO Napięcie przebioia 

emiter-baza V 5 7 ' IE=10 pAs Ic-0 A 

Napięcie baza-emiter V 0,75 0,8 UCB"3 7* V 1 

ICBO Prąd zerowy kolektora nA 1 40 UCB«10>; I f 0 A 

ICEO Prąd zerowy emitera 
UL 1111N 

JXk 
0,02 0,5 UCE»10 Vi 3^=0 A 

ICEO 

ULA 6111N JXk 0,02 0,15 UCE»10 Vi 3^=0 A 
h21E Statyczny współczynnik 

wzmocnienia prądowego 
/w układzie wspólnego 
emitera/ 

UL 1111N 40 100 
Ucb«3 V; Ic=»1 mA 

h21E 

ULA 6111N 80 100 Ucb«3 V; Ic=»1 mA 
UIO Wejśoiowe napięcie ;nie^ zrównoważenia 

mV 5 UCB-3 75 V 1 ** 

V Częstotliwość graniczna MHz 300 550 UCE-3 V 3 ^ fp-100 MHz 

h11e 
t 

Małosygnałowe zwarcio-
we irapedanoje wejścio-
we w układzie wspólne-
go emitera 

3,5 TJcb»3 V; lg-t mA 
fp=1 kHz 

hl2e Małosygnałowy rozwar-
ci owy współczynnik 
wstecznego przenosze-
nia napięciowego w u-
kładzie wspólnego emi-
tera 

2*10~4 UCB=3 V 1 m A 
fp»1 kHz 

Hałosygnałowy zwarcio-
wy współczynnik prze-
noszenia prądowego w 
układzie wspólnego e-
mitera 

110 ^CE"3 V ; V' 1 
fp»1 kHz 

18 



V 
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Qznaozenie Nazwa JećLn. Wartość Warunki pomiaru 
Uwagi Qznaozenie Nazwa JećLn. 

min typ max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

h22e Małosygnałowa rozwar-
ciowa admitanoja wyj~ 
Jśoiowa w układzie * 
wspólnego emitera 

pS 15 
7 5 V 1 

fp-t kHz 

P Współczynnik szumów 
/pojedynczego tran-
zystora/ 

dB h 
• 

*0R*3 V 1 0 0 * * £ -1 kHz; R -1 kS2 P « 
CBBO Pojemność emiter-baza P? 1 • » V 0 A 

fp"3 MH* 

CCBO Pojemność' kolektor-baza V*f 1 W 3 V | V ° A 

fp-5 MHs 

CCS tojenmość kolektor-
-podłoże 

pP 2,8 ^ c s - 3 V 5 V ° A 

fp-5 MHs 

/ 

/ 
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